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●● Inverter Option Total Catalog

Reactor

제품정의

▶고조파 전류의 발생을 효과적으로 낮추어 시스템의 효율 및 고조파 감소를 위한 제품
▶설치 위치에 따라 ACR(교류리엑터) 과 DCR (직류리엑터)로 분류함

기술자료

ITACR & ITDCR Series의특징

▶입력 전류 파형 보정(유사 Sine Wave) ▶ Inverter 효율이 증가 및 에너지 절감효과
▶Inverter 수명 증가 ▶ Inverter 전용 특성화 설계(Overload 150% 불포화 설계)
▶절연등급 H종으로 설계 ▶ 정격전류 인가 시 THD 40%이내 설계
▶정격전류 시 역률 0.9 이상 설계 ▶ 입력 최대 Peak 전류 감소효과

회로도>> Simulation>>

Reactor 미사용 시

AC Reactor 사용시

DC Reactor 사용시
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●● Inverter Option Total Catalog

※ 성능 향상을 위해 치수 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 인버터 운전 주파수가 60Hz 이상인 경우 사양 별도 협의

[단위 : mm]

제품사양

전원전압
2 [200V], 4 [400V]

적용 Inverter 용량
0.8~220[kW]

ITDCRXXXX-X

DC Reactor

Intech-FA

>> 400V급

ITDCR0008-4 97 83 30 85 79 69 5.5
ITDCR0015-4 97 83 30 85 79 69 5.5
ITDCR0022-4 97 83 30 85 79 69 5.5
ITDCR0037-4 97 83 30 85 79 69 5.5
ITDCR0055-4 97 83 30 100 79 84 5.5
ITDCR0075-4 106 90 30 87 93 71 5
ITDCR0110-4 115 100 50 103 102 87 5
ITDCR0150-4 115 100 50 118 102 102 5
ITDCR0185-4 133 115 50 120 111 100 8
ITDCR0220-4 153 130 50 120 127 100 8
ITDCR0300-4 153 130 50 120 127 100 8
ITDCR0370-4 153 130 60 135 127 115 8
ITDCR0450-4 181 160 60 135 151 115 8
ITDCR0550-4 181 160 60 135 151 115 8
ITDCR0750-4 210 270 60 165 105 130 13
ITDCR0900-4 210 270 60 175 105 140 13
ITDCR1100-4 260 300 60 175 130 140 13
ITDCR1320-4 260 300 60 175 130 140 13
ITDCR1600-4 260 300 60 175 130 140 13
ITDCR2200-4 275 300 60 175 130 140 13

구분 A B C D E F 고정홀

>> 200V급

ITDCR0008-2 77 66 30 66 65 55 5
ITDCR0015-2 77 66 30 66 65 55 5
ITDCR0022-2 77 66 30 78 65 67 5
ITDCR0037-2 77 66 40 78 65 67 5
ITDCR0055-2 97 85 50 90 79 74 5
ITDCR0075-2 97 85 50 90 79 74 5
ITDCR0110-2 106 90 50 97 94 81 5
ITDCR0150-2 115 100 50 114 102 98 5
ITDCR0185-2 115 100 50 114 102 98 5
ITDCR0220-2 133 115 50 115 111 95 8
ITDCR0300-2 133 115 60 130 111 110 8
ITDCR0370-2 133 115 60 130 111 110 8
ITDCR0450-2 153 135 60 130 127 110 10
ITDCR0550-2 181 157 60 116 151 96 10

구분 A B C D E F 고정홀

>> Dimension

[단위 : mm]

ITDCR Series 

>> 제품 품명




